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Özet gönderimi yalnızca bu şablon kullanılması ile elektronik olarak mümkündür. Bu şablona doğrudan utulması durumunda sayfa düzeni, yazı tipi boyutu ve/veya satır aralığı konusunda herhangi bir endişeye kapılmayınız. Dikkat edilmesi gereken bazı kritik ayrıntılar şunlardır: Özetin maksimum uzunluğu, her kenardan 2 cm boşluk bırakılmış tek bir A4 sayfası olacaktır. Sayfa aralığı tek satırdır. Times New Roman yazı tipini kullanılmalıdır. Başlık 14 pt, kalın, büyük harfle başlamalı ve ortalanmış, metin gövdesi 12 pt'dir. Başlık ile yazar listesi arasında tek bir satır bırakılmalıdır. Birden fazla kurumdan yazar olması durumunda, yazar adlarının ardından 1, 2, 3,... üst simgeleri kullanılmalıdır. Bağlı kuruluşlar 10 pt, ortalanmış ve italik olmalıdır. Sunum yapan yazarın adının altı çizilmelidir ve bağlı kuruluşların sonuna sorumlu yazarın e-posta adresi eklenmelidir. Her yeni bağlı kuruluş yeni bir satırda başlamalıdır. Bağlı kuruluşlar ile gövde metin arasında iki satır bırakılmalıdır. Gövde metni iki yana yaslı olmalıdır. İstenirse şekiller ve uygun referanslar bir sayfalık sınıra dahil edilebilir. Referanslar, köşeli parantez içinde bir sayı [1] olarak satır içi gösterilmelidir. İlgili referans listesi (sayısal sırayla), metnin sonundan bir satır aralıkla aşağıda başlayarak örneğe uygun olarak verilmelidir. En az dört anahtar kelime baş harfi büyük harfle başlayacak şekilde yazılmalı ve virgülle ayrılmalıdır. Bu özet metni son teslim tarihinden önce değerlendirilmek üzere gönderilmelidir. Yalnızca ticari olmayan, nesnel bilimsel ve teknik makaleler kabul edilecektir. Kabul edilen özetler, Özet Kitabında yayınlanacaktır.
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